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Unién P-N en

-permite conducir la corriente eléctrica
—las bandas de valencia y conduccidn se

-no son materiales con alta resistencia
—no es posible la conduccidn eléctrica

-a temperaturas altas se convierte en aislante
—a tempneratura baias se convierte en conductor

-se denomina semiconductores intrinsecos
—la corriente que circula por un semiconductor tiene dos

-semiconductor N se obtiene afiadiendo un pequefio numero de atomos
—semiconductor P resultado de afiadir un numero de dtomos trivalentes

-la unién de los semiconductores N y P se le llama diodo-la polarizacion de un diodo puede
ser directa o inversa

—cuando un diodo se polariza circula corriente por su interior en el sentidode P aN

—el diodo se encarga de rectificar la corriente alterna

—la corriente alterna se obtiene con un diodo rectificador no es constante y se denomina
rectificacion de media onda

-los electrones y los huecos reciben el nombre de portadores
—si se somete al cristal a una diferencia de potencial se producen dos
corrientes eléctricas

-se somete a un proceso de impurificacion

—se emplean elementos trivalentes como el boro, indio o galio como
dopantes

—el donante aporta electrones en exceso

-se forma cuando se unen estas dos regiones
—hay un cambio brusco en el dopaje yendo desde P hasta N

Directa { La unidn se recombina con un hueco y se convierte en un electrén

de valencia

Inversa La terminal negativa atrae los huecos y la terminal positiva

los electrones libres

La intensidad aumenta mucho variando muy poco el valor de la

Tensién umbral L.
tension

Resistencia interna . . .
Se puede decir que se comporta como una resistencia

La zona inversa
La suma de los valores de la corriente IS y a corriente IF

-Un circuito que tenga diodos se resuelve planteando las ecuaciones topoldgicas

—la fuente impulsara una corriente positiva hacia la resistencia

—la palabra polarizado es sinénima de alimentado

Compuerta
OR
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AND

Si esta en 1 pasara corriente a través de los diodos

Los diodos estan polarizados en reversa y no conducen corriente



